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l:

A figura acima mostra um par diferencial baseado em transistores FET e uma fonte de corrente de 2
mA com uma resisténcia de saida de 200 kQ. Os FET-parametros: K = pCoxW/L é 2 mA/V2. V1= 0. Rp
=5kQ.

a) Calcule a polarizagdo do circuito.

b) Calcule o ganho em modo comum A., € modo diferencial 4¢m € 0 CMRR.

c¢) Calcule a resisténcia de entrada ri, € resisténcia de saida 7, do circuito.

FET:

=K (VGs- VT) Vs (linear)

In=K/2 (Vss-Vr)* (saturagdo)

2:

Na sebenta achamos a relagdo entre correntes /g, € /g, € a diferenca de tensdes de entrada (V; e V) para
grandes sinais (Ebers-Moll) para um par diferencial baseado em transistores bipolares. A conclusdo era
que o sinal de saida (V¢ e V) € linear com a diferenga de sinais ligados as entradas até uns 3 vezes V',
ou seja 75 mV.

Repita os célculos para um par diferencial baseado em FETs.

(Dificil! Pode fazer simulagdes com um simulador de electronica, por exemplo SPICE ou Workbench)




